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特点

��波长 UV-C
大光接收尺寸 0.86mm sq.
石英平面玻璃的高可靠性气密封装

�用

适用于��水银灯�菌射�（253.7nm）
UV-C激光器和、UV-C LED的光强
UV-C光源��器
UV-C�感器
UV-C照度�
医�用途

封装

TO-CAN
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最大�定值

�目 符号 �定值 �位 备考

反向电� VR 5 V -

工作温度 Topr -40 to +80 ℃ Avoid dew condensation

存�温度 Tstg -40 to +85 ℃ Avoid dew condensation

焊接温度 Tsol 260 ℃ Soldering time less than 5
seconds

电子和光学特性 (Ta=25℃ unless otherwise noted)

�目 符号 Min. Typ. Max. �位 备考

光接收尺寸 S - 0.86x0.86 - mm2 -

��波长 λ 200 - 290 nm -

响�率 R - 95 - mA/W VR=0V λ=254nm

暗电流 ID - 1 - nA VR=1V

端子间电容 Ct - 150 - pF VR=0V f=1MHz
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